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FSC410062 TOPICOS ESPECIAIS EM FISICA D: Espectroscopia de Impedancia em 2 0 O Ativo
Semicondutores
1. Revisao de teoria de bandas para semicondutores
2. Concentracao de portadores em equilibrio térmico:
- Concentragdo de portadores
- Nivel de Fermi em semicondutores
- Dopagem de semicondutores: niveis doadores e aceitadores.
3. Propriedades de transporte em semicondutores:
- Mobilidade e velocidade de deriva
- Resistividade
- Geragédo e recombinacao de portadores
- Difusao de portadores
- Emissao termidnica
- Tunelamento
- Efeito de carga espacial
4. Equagdes basicas:
- Equacdes eletrostaticas
- Equacdes de densidade de corrente
- Equacgdes de continuidade
- Exemplos: decaimento de portadores em excesso com o0 tempo e com a
distancia, recombinacéo superficial
5. Jungbes p-n abruptas:
- Regido de deplecédo: potencial de built-in, largura da regido de deplecéao,
capacitancia da regido de deple¢do: modelo de Mott-Schottky
- Caracteristica |-V (corrente-tensé@o): modelo de Schockley, capacitancia difusiva
6. Contato metal-semicondutor:
- Formacao de barreiras, regido de deplecao, estados interfaciais, rebaixamento
de barreira por efeito imagem
- Contato 6hmico
- Injec&o de portadores: emisséo termibnica, difuséo, tunelamento
- Medidas de Corrente-Tenséo e de Capacitancia-Tensao
- Contato metal-semicondutor polimérico: conceitos basicos em semicondutores
poliméricos, inje¢do de portadores, transporte de corrente, medidas de
corrente-tensao e de capacitancia-tenséo
7. Espectroscopia de impedancia em semicondutores:
- Fundamentos gerais: historico, definicdes de fun¢des relacionadas a
impedancia, diferencas entre impedancia no estado sélido e impedancia
eletroquimica
- Representacao grafica de dados: Modelos de Debye, Cole-Cole, Cole-Davidson
e Havriliak-Negami
- Modelos de circuito equivalente
- Espectroscopia de impedancia em semicondutores poliméricos: estudos de
casos especificos
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